Prof. Dr. Selhuber-Unkel Biokompatible Nanomaterialien

Losungen zu Blatt 8

Aufgabe 24: Stirling Formel
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Aufgabe 25: Physikalische Grofle o

a) Logarithmische Darstellung ergibt eine Gerade y = mz + b
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b) Bestimmung der Energie in eV’
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z-,y-Werte abgelesen aus dem Diagramm. Die y-Werte miissen log;; genommen wer-
den, da sie im Diagramm nicht logarithmiert sind und sie fiir Gleichung (1) zwingend

logarithmisch sein miissen.
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= F=+42717,9In10- 2k = 1,727 - 107197
=1,08eV



Aufgabe 26: Aluminium-Silizium-Phasendiagramm

a) Beschriftung der Phasen
Entnehmen Sie der folgenden Grafik.

b) Benennung des Punktes
Eutektischer Punkt (3 Phasen im GG!)

¢) Zusammensetzung der AlSi-Legierung
Aus der Aufgabenstellung;: fs =75 wt%.
Bei T' =1100°C: cL = 56wt% Si, cg= 100%wt Si

co= fa-cg+ fr-cL
—0,75-1+0,25-0,56 = 0,89
co = S9wt% Si

d) Phasen wihrend des Abkiihlpfades bei 5 w%-Si

) 900°C: L L=5ut%Si

ii) 600°C: a+ L L =~9wth Si a =~ lwt% Si
iii) 577°C: a+L L=12,6wt% Si o~ 2wt% Si
iv) 400°C: a+83 a=~0,5wt% Si B = 100wt% Si
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